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摘要(译)

在有源矩阵面板中，在第一透明基板上形成包括多条栅极线，多条源极
线和薄膜晶体管的像素矩阵。第二透明基板与第一透明基板相对地形
成。液晶材料设置在第一和第二透明基板之间。栅极线驱动电路和源极
线驱动电路由第一透明基板上的P型，N型，互补型薄膜晶体管（包括硅
膜）等形成。此外，通过第一透明基板上的薄膜晶体管等形成用于执行
掩模处理等的数据处理电路。
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